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摘要(译)

液晶滴下方法的问题在于，未附着的密封剂在附着一对基板时的宽度增
加，因此液晶材料进入密封剂，并且在密封剂的内周发生不均匀。在密
封剂和取向膜之间设置其中在附着一对基板时液晶扩散速度降低的区
域。此外，使液晶扩散并与密封剂接触的时间变长。因此，在液晶与密
封剂接触之前，使密封剂进行光固化。使用用于形成垂直取向膜的材
料，硅烷偶联剂，具有光催化功能的物质等形成其中液晶扩散速度降低
的区域。
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